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^ connecting elements which can present a first and a second supply potentiaL IWo switching elements each are ananged next to each 
other in such a way that tiie conesponding supply wixes extend substantially parallel to two load-current comiecting elements which 
are assigned to same and present different polarities. This results in compensation of the magnetic fields. 

(57) Zusammenlassttng: Es wird ein Halbleiteibauelement votgeschlagen, das ein GehSuse, eine Tragerplatte, zumindest ein Ke- 
ramiksubstFat, das zumindest an seiner Obeis^te mit einer MetaUisierung (10) versehen ist und zumindest zwei Schalt ele mc nt e 
aufweist, votgeschlagen. Die Sdialtelemente sind auf der Oberseite des Keramiksubstrats elektrisch leitend angeordnet 



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising a housing, a substrate board, at least one ceramic 
substrate which at least on its iqyper surface is piovided with a metallization (10), and at least two switching elements. The switching 
elements are mounted on the upper sur&ce of the ceramic substrate in an electrically conductive maimer and each have load-current 
connections and a control connection. According to the inv^tion the semiconductor con^x)n^ comprises sevoal external load- 
current connecting elements whidi ate positioned on one side of said conqmnent as well as on a second side which is <^>posite the 
first The load-cunent connections of the swiidiing clients are electrically connected via supply wizes to the esctemal load-current 
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und verfiigen jeweils flber Laststromanschlusse und einen Steuenmschlufi. EifindungsgemaB veiQigt das HalhUntf^imWAnt tiber 
mehiere exteme LaststromaBschlnBfttem e nte. die aiif daer ersten Sdte und aner zwehen, der crsfen p^p^tmyrtu^fmi^ Sfite ange- 
oidnetsiiid. Die Lastst rom ansdilflsse der Sc h a tel e m ente sind flber ZufBhnmgen elAiiMch mit den ffltiern«t T ^«>«tmm«t»frhinfti>K 
menten verbunden, die ein erstes and ein zweites Vetsonamgqwiential aalwasen Mnnen. Ieweil.< Tmei Srf»aiteWn«Mif<. ^^Vl ^'rart 
benachbait angeocdnet, daB sich die jeweiligea ZufDbnmgen annShenid parallel zu zwei zugeoidneten LastsiiomanschluBelementen 



